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BF 450
BF 451

SILIZIUM = PNP = PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOREN

fir AM-/PH-ZF-Verstirker und AM-Mischstufen
in Emitterschal tung

Mechanische Daten:
Gehliuse: Kunststoeff, SOT=54

MaBangaben in mm
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Eurzdaten: BF 450 BF 451
EKollektor-Sperrspannung -lch p ™ WaX. 40 ¥
Eollektor-Emitter-Sperrapannung -I.II:‘ g = max. 40 ¥
Koellektorstrom -l'c = BAX. 25 ml
Gesamtverlustleistung bei "U E 45%¢ !‘t“ = MAX. 250 mh
Sperrschichttemperatar 8, = BAX. 150 °c
Gleichstromverstirkung 3

bei _UCE = 10 ¥, -:C = 1 md B = 60 30
Transit-Frequenz

bei ‘UCE = 10 V, -]C = 1 md tt = 325 MHz
Rauschzahl

bei -U\CE = 10 V, -IC = | mA, f = 100 kH= F = 2 dB
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Absolute Grenzgwerte: (gliltig bis IJ “:'I

Kollektor-Sperrspannung bei l! = 0: '”EB g = max. 40 v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei In = 0: -”l:! p ™ max. 0 V
Emitter-Sperrspannung bei Il: m 0z “Upy o = max 4 v
KEellektorstrom: ']{! = max 25 mA
Basisstrom: -IB = mAX. 5 mA
Gesamtverlostleistung bei ll“ < as”cq tot = max. 250 aW
Sperrschichttemperatur: lJ = max. 150 "¢
Lagerungstesperatur: I-s = min., =55 “¢
b = max. 150 °C

Wirmewviderstand :
gwischen Sperrschicht und Umgebung: ‘th U i 0,42 grd/mW
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BF 451

Kennwerte:  (bei & = 25%¢c)

Eollektor-Reststrom

bei ~Ugy = 30V, I = 0 ey o s 50 mA
bei ~Ugy = 40 ¥, Iy = 0: “Tep o -1 10 uA
Emitter-Reststrom
bel ~Ugy = 4 V, I, = 0: “Igp o 1 10 uA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannang 3
bei - -
Bl: ]c-EIMIB-ﬂ: "[“]ﬂﬂ- 0 v
sisspannung
bei -'Uc! = 10 ¥V, 'IB = 1 mi: -r.r“ = T00 mV
Basisstrom
bed ~Ugp = 10 V, =1, = 1 mAs BF 450: -1 $ 16,5 m
» <
BF 451: -IB = 33 uph
Transit-Frequenz
bei -Uﬂ = 10 W, -Ic = 1 mA, ’H = 100 MH=: I‘T = 325 MH=
Elckwirkungskapazitit
bei -'.'.l'..:l = 10 ¥, -l[: = 1 mA, f = 1 MHz: -Ctz' = 0,38 pF
Rauschzahl
bei -U m 10 W, -I_. = 1 mA, f= 100 kHz
und I‘ = 300 Q: F = 2 dB
Vierpol-Eoeffizdenten
bei -UCB = 10V, -Il: w 1 mA bei -UEE = 10 ¥V, -I': = 1 mA
und f = 450 kHz: und f = 10,7 MHz:
BF_450 BF 451 BF 450 BF 451
l“' = 0,3 0,7 =S .l”. = 0,4 0,8 =S
Cie = 20 30 pF Ciyg = 13 20 pF
¥ = 1 us ¥ - 24 -3
12e R 12« °
P20 " . P12 " "
[ Y210l = o = 17210 = -, us
P26 "~ "2 " v
B33, * . us £33, *~ . -
sz' = 1 pF ':22‘ = 1 pF
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BF 451
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